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Resume

Une revue des principales architectures de transconductance CMOS ont été
présentées, ou l'accent a €té mis sur les techniques pour améliorer la linéarité.

En suite, plusieurs circuits d'amplificateurs opérationnels de transconductance CMOS
a sortie simple, a double sortie, puis a quatre entrées et double sortie ont été proposés.
Ces différentes configurations ont consisté a augmenter essentiellement la linéarité.
L'amplificateur opérationnel de transconductance permet de simuler la résistance et
l'inductance, ce qui permet de réaliser des filtres OTA-C ou Gm-C, par équivalence
avec les filtres passifs. En utilisant ce principe, plusieurs filtres a OTA-C ont été
congus a partir dOTA simple sortie, a double sortie, puis a quatre entrées et deux
sorties, déja proposeés.

La simulation électrique, utilisant les parametres SPICE associ€s aux transistors

MOS 0.8u de AMS, a été utilisée pour caractériser les différents circuits.
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